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Τύτλοσ εργαςύασ Eπιταξιακή ανάπτυξη Ga-πολικών GaN-nanocolumns ςε υπόςτρωμα 
πυριτίου(111) με ενδιάμεςο ςτρώμα ΑlN 
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Περύληψη  Στην διπλωματική αυτή εργαςία μελετάται η ανάπτυξη Ga-πολικών GaN 
nanocolumns με την μέθοδο επιταξίασ μοριακήσ δέςμησ. Η εργαςία 
χωρίζεται ςε δύο μέρη.  

Στο Μέροσ I, γίνεται μία μικρή ειςαγωγή ςτα θεωρητικά ςτοιχεία που 
είναι απαραίτητα ώςτε να γίνει κατανοητή η εργαςία. Περιλαμβάνει 
ειςαγωγή ςτισ πειραματικέσ μεθόδουσ που χρηςιμοποιήθηκαν, μια 
ειςαγωγή ςτα υλικά που μελετήθηκαν, και ένα προτεινόμενο μονοπάτι 
προσ την επίτευξη των βέλτιςτων αποτελεςμάτων.  

Στο Μέροσ II παρουςιάζονται τα αποτελέςματα τησ μελέτησ 
εναπόθεςησ λεπτών υμενίων άμορφου νιτριδίου του πυριτίου με την 
μέθοδο χημικήσ εναπόθεςησ με χρήςη πλάςματοσ (PECVD), η 
ετεροεπιταξία ςτρώματοσ AlN ςε υπόςτρωμα πυριτίου(111), και τέλοσ 
η ανάπτυξη GaN nanocolumns ςε προςχεδιαςμένεσ περιοχέσ. Ο δρόμοσ 
προσ τη βέλτιςτη ανάπτυξη θα παρουςιαςτεί. 
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